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A. TEMARIO 

 

Tema 1: CAMPO ELECTROSTÁTICO 

1. Operaciones con vectores 

2. Fuerzas entre cargas eléctricas. Campo eléctrico 

3. Ley de Gauss 

4. Potencial eléctrico 

5. Materia y campo eléctrico 

6. Condensadores 

 

 

Tema 2: CAMPO MAGNÉTICO 

1. Fuerzas sobre cargas en movimiento. Campo magnético 

2. Fuentes del campo magnético 

3. Inducción magnética 

4. Inductancia 

5. Propiedades magnéticas de la materia 

 

 

Tema 3: FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE CIRCUITOS. CORRIENTE CONTÍNUA 

1. Introducción 

2. Leyes de Kirchhoff 

3. Elementos lineales de dos terminales 

4. Circuitos en corriente continua: Métodos 

5. Teoremas de Thèvenin y Norton 

6. Principio de superposición 

7. Régimen transitorio 

 



Tema 4: CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA SINUSOIDAL 

1. Introducción 

2. Señales sinusoidal: descripción y valores asociados 

3. Respuesta sinusoidal de los elementos pasivos 

4. Análisis de circuitos simples. Vectores giratorios de Fresnel 

5. Impedancia compleja y fasores 

6. Análisis de circuitos complejos: Métodos 

7. Respuesta en frecuencia: Diagramas de Bode 

8. Potencia 

 

Tema 5: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES 

1. Introducción 

2. Conductores, aislantes y semiconductores 

3. Semiconductores intrínsecos. Concepto de hueco 

4. Semiconductores extrínsecos 

5. Corrientes en semiconductores 

6. Unión pn 

7. Dispositivos basados en la unión pn 

8. Transistor bipolar de unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PRACTICAS DE LABORATORIO 

 

1. Manejo del polímetro. Ley de Ohm 

2. Circuito Thèvenin y Norton 

3. Estudio de la carga y descarga de un condensador 

4. Manejo del Osciloscopio 

5. Estudio de circuitos de primer orden 

6. Estudio de diodo y diodo Zéner 

7. Polarización de un transistor bipolar 

 



C. EVALUACIÓN 

 

 1. nota de prácticas: 

Se calificarán las memorias entregadas (nota: PM). Esta parte ha de aprobarse 

por separado (PM  5.0). Además habrá un examen de prácticas (nota: PE). 

La nota global de prácticas (P) será la media entre ambas partes:  

   P = (PM+PE) / 2 

 

 2. nota de teoría: 

Se realizará un examen de teoría consistiendo en varias preguntas cortas y 

problemas (nota: T).  

 

 3. calificación global: 

La nota global (N) será la media entre la nota de teoría (T) y la de prácticas 

(P) ponderada según la carga lectiva: 

 

   N = (4.5*T + 1.5*P) / 6 

 

La nota global nunca podrá ser menor que la nota de teoría (N  T). 
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